
반도체 혁신 아이디어 공모전
2017. 6. 28 ~ 7. 31

공모전 홈페이지에서 온라인 응모 http://openidea.skhynix.com

이메일 문의 openidea@sk.com

접수방법/문의처

참가자격
대한민국 국적을 보유한 개인 또는 기관(법인)

공모주제
DRAM 스케일링 한계극복을 위한 새로운 셀 구조

메모리 반도체 소자의 셀 어레이 배선 저항 및 기생 정전 용량 감소

3D NAND 층별 집적도(Area Density) 증가를 위한 새로운 구조

초고층 3D NAND 셀 채널 모빌리티 개선

새로운 메모리 소자 및 구조

뉴로모픽 컴퓨팅 칩 응용을 위한 신개념 시냅스/뉴런 소재 및 특성 확보

새로운 개념의 선택소자 (Access Device / Selector)

메모리 반도체 소자의 스케일링 한계 극복을 위한 소재

반도체가 만드는 행복한 미래!
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상상하라!

시상내역

수상(건) 시상내역구분

최우수상

우 수 상

장 려 상

열 정 상

패 기 상

본상

특 별 상

상패와 상금 5천만원

각 상패와 상금 2천만원

각 상패와 상금 1천만원

상패와 상금 5백만원

상패와 상금 5백만원
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